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Блок 1.Дисциплины (модули) 75 75 2700 2700 856 856 1520 324 30 24 21

Обязательная часть 11 11 396 396 160 160 236 7 3 1

+ Б1.О.01 Управление проектами в технических системах 1 3 3 108 108 32 32 76 3

+ Б1.О.02 Философские проблемы науки и техники 1 2 2 72 72 32 32 40 2

+ Б1.О.03 Профессиональный английский язык 1 2 2 72 72 32 32 40 2

+ Б1.О.04 Деловой английский язык 2 2 2 72 72 32 32 40 2

+ Б1.О.05 Научно-исследовательский семинар 23 2 2 72 72 32 32 40 1 1

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 64 64 2304 2304 696 696 1284 324 23 21 20

+ Б1.В.01 Маркирование электронных устройств 1 1 6 6 216 216 64 64 116 36 6

+ Б1.В.02
Приборно-технологическое моделирование
устройств микро- и наноэлектроники

1 1 6 6 216 216 32 32 148 36 6

+ Б1.В.03
Испытания и диагностика электронных
устройств

1 1 5 5 180 180 32 32 112 36 5

+ Б1.В.04 Элементы и схемотехника интегральных схем 1 1 3 3 108 108 32 32 76 3

+ Б1.В.05 Организация и планирование эксперимента 1 1 3 3 108 108 32 32 76 3

+ Б1.В.06
Компьютерные технологии в научных
исследованиях

2 2 3 3 108 108 48 48 60 3

+ Б1.В.07 Основы ИПИ-технологий 2 2 4 4 144 144 48 48 60 36 4

+ Б1.В.08
Проектирование и технология электронной
компонентной базы

2 2 4 4 144 144 32 32 76 36 4

+ Б1.В.09
Сертификация и стандартизация электронных
устройств

2 2 3 3 108 108 32 32 76 3

+ Б1.В.10 Микро- и нанотехнологии 2 2 3 3 108 108 32 32 76 3

+ Б1.В.11 Нанокомпозиты 2 2 4 4 144 144 48 48 60 36 4

+ Б1.В.12 Технологии проектирования интегральных схем 3 3 4 4 144 144 48 48 60 36 4

+ Б1.В.13 Интегральные датчики 3 3 4 4 144 144 48 48 60 36 4

+ Б1.В.14
Поиск научно-технических решений в
радиоэлектронике и интеллектуальная
собственность

3 3 2 2 72 72 24 24 48 2

+ Б1.В.15
Методы и средства исследования материалов и
структур микро- и наноэлектроники

3 3 3 3 108 108 48 48 60 3

+ Б1.В.ДВ.01 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 3 3 3 108 108 48 48 60 3

+ Б1.В.ДВ.01.01 Основы СВЧ электроники 3 3 3 108 108 48 48 60 3

- Б1.В.ДВ.01.02
Микроэлектронные устройства с
распределенным взаимодействием

3 3 3 108 108 48 48 60 3

+ Б1.В.ДВ.02 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 3 3 4 4 144 144 48 48 60 36 4

+ Б1.В.ДВ.02.01
Актуальные проблемы современной
электроники и наноэлектроники

3 3 4 4 144 144 48 48 60 36 4

- Б1.В.ДВ.02.02
Актуальные вопросы технологии производства
электронных средств

3 3 4 4 144 144 48 48 60 36 4

Блок 2.Практика 39 39 1404 1404 1404 6 9 24

Обязательная часть 39 39 1404 1404 1404 6 9 24

+ Б2.О.01(У)
Научно-исследовательская работа (получение
первичных навыков научно-исследовательской
работы)

2 6 6 216 216 216 6

+ Б2.О.02(П) Научно-исследовательская работа 3 9 9 324 324 324 9

+ Б2.О.03(П) Преддипломная практика 4 24 24 864 864 864 24
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Блок 3.Государственная итоговая аттестация 6 6 216 216 216 6

+ Б3.01(Д)
выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

6 6 216 216 216 6

ФТД.Факультативные дисциплины 6 6 216 216 108 108 108 2 2 2

+ ФТД.01
Технологии коммутации и маршрутизации HCNA
Routing&Switching

1 2 2 72 72 36 36 36 2

+ ФТД.02
Технологии хранения данных на основе
оборудования компании Huawei

2 2 2 72 72 36 36 36 2

+ ФТД.03
Облачные технологии на основе оборудования
компании Huawei

3 2 2 72 72 36 36 36 2
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